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Optokoppler
Optocoupler

Typ{en) / Type(s):

MOC205
MOC206
MOC207
MOC208
MOC211
MOC212
MOC213
MOC215
MOC216
MOC217
MOC223
MOC263
MOC256
MOCD207
MOCD208
MOCD211
MOCD213
MOCD217
MOCD223
FOD2712
HCPLO500
HCPLOS501
HCPL0O452
HCPL0453
HCPLOGOO
HCPLOG01
HCPLO611
HCPLOT00
HCPLO7C1
FOD2722A
FOD2722B
FOD2722C
FOD2722D
H11SADXM_5691D2
FOD 2742 A
FOD 2742 B
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FOD 2742 C

FOD 2712 A Option V
HCPL0630 Option V
HCPL0631 Option V
HCPLO62N Option V
HCPLO637 Option V
HCPL0638 Option V
HCPL0O639 Option V
HCPLO730 Option V
HCPLO731 Option V
HCPLO7 3L Option V
HCPL0O530 Option V
HCPL0531 Option V
HCPL0O534 Option V
FODO53L. Option V
FODO710 Option V
FOD0G720 Option V
FOD0O721 Option V
FOD8001 Option V
FOD8012 Option V
FODO50L Option V
FODO0OG60L Option V

Kriechstrecke zw ., Sende- + = 4 mm
Empfangsteil

Creepage distance betw. input

+  output

Luftstrecke zw. Sende- + Z 4 mm
Empfangsteil

Clearance distance befw. input

+  output

Isolationsspannung 565 V
(Scheitelwert) UIORM

insulation voltage (peak

voltage) UIORM
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Hochste zuldssige Uberspannung 4000 V

{Scheitel

Transient overvoltage (peak

volfage)

Kriechstromfestigkeit CTI (Isolationsgruppe llia)
Tracking resistance CT! (insulation group Iiia)
Verschmutzungsgrad 2

Degree of poflution

Klimakategorie 55/100/21

Climatic category

Betriebstemperat urbereich -55 T ..+ 100 €

Operating temperature range

Lagertemperaturbereich -556 C .+ 150 C

Storage temperature range

Sicherheitsgrenzwerte (unter Zugrundelegung der Derating Kurve)

Safety ratings (based on derating curve)

Strom 18] Eingang: 200 mA

Current IS! Input: 200 mA

Leistung PSI Ausgang: 300 mw

Fower PSI Output: 300 mw

Temperatur TSI 150 C

Temperature TS/

Klassifizierung fur SMT Diese Optokoppler sind geprift fir die SMT Montage nach
tEC 60068-2-58; 215 / 40s und 260C / 10s

Classification for SMT These optocouplers are approved for SMT mounting acc. to

IEC 60068-2-58: 215C / 40s and 260°/ 10s

Gehdusematerial aufien / outside:
Case material E8436 FR-397 from Rogers Corporation

KE-96A from Kyocera
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Koppeimaterial HIPEC, Q3-6633 from Dow Corning
Coupling material

Anmerkung Nur VDE zugelassen mit Option V

Remark Only VDE approved with Option V

VDE Priof- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG34

Section FG34
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